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1. xEV パワートレイン用 RC-IGBT( 車載用途 ) を産業用に最適化

2. 高信頼性化

製品系列 1200V/1700V

RC-IGBT は、車載用途で幅広く採用されている経験を活かし産業用途に最適化することで、以下の利点を持ち従来IGBTの上位互換性を実
現しました。
 ・ 従来 IGBT になかった逆導通特性を有しているため、従来製品では必要であった FWD チップを削減。搭載可能なチップ面積を大幅に
増やすことができました。 

・ ゲートドライブ特性をはじめ、その他の特性等、従来 IGBTと同じ設計手法、制御回路等でご使用いただけます。

2. 電力変換装置の高出力化、小型化に貢献
RC-IGBT 技術を適用することで、従来のVシリーズ 1200V 系列品よりも最大定格電流値は 600A から 1000A に拡大。また定常連続動
作時の出力電流は、約25%拡大しました。これにより、例えば600A品2並列使用の 350kWインバータを、Xシリーズ 1000A RC-IGBT
搭載品単一で置き換えることが可能になりました。

※1  高放熱、高耐トラッキング性パッケージ CTI=600 (Comparable Tracking Index 比較トラッキング指数 )

定常連続動作時の出力電流比較

IV カーブ特性比較

　　　　350kW インバータ損失比較
条件：  Io=505A, Vcc=600V, fc=4kHz, fo=50Hz, pf = +0.9

条件：Vcc=600V, fc=4kHz, fo=50Hz, dv/dt = 10kV/μs, pf  = +0.9, 
IGBTチップ温度150℃
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従来製品

本製品従来製品
2MBI600VN-120-50 2MBI1000XRNE120-50

本製品
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RC-IGBT チップ概略図と等価回路
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2MBI600VN-120-50
（2並列モジュール）

2MBI1000XRNE120-50
（単一モジュール）

686 681

Collector-Emitter Saturation Voltage : VCE(sat) [V]
Reverse-Conducting Voltage : VRC [V] 
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■ Prr ：逆回復損失
■ Pf  ：FWD定常損失
■ Pon：ターンオン損失
■ Poff：ターンオフ損失
■ Psat：IGBT定常損失

Tvj= 25℃

従来IGBTチップ

RC-IGBTチップ

FWD (IC< 0A) IGBT (IC> 0A)

X Series
Dual XT

Series
Type

1200V
1700V

1200V
1700V

1200V
1700V

Size
[ mm]

RC-IGBT 1200V
RC-IGBT 1700V

1200V
1700V

RC-IGBT 1200V
RC-IGBT 1700V

600A

Vシリーズ Xシリーズ

600A 1000A


